
2023 - 2024 / EELK316 - Electronics II / Electronics II

GENEL TANIM / GENERAL DESCRIPTION
Ders Adı / Course Name Electronics II / Electronics II

Ders Kodu / Course Code EELK316

Ders Türü / Course Type

Ders Seviyesi / Course Level Bachelor / Bachelor

Ders Akts Kredi / ECTS 5.00

Haftalık Ders Saati (Kuramsal) / 
Course Hours For Week 
(Theoretical)

3.00

Haftalık Uygulama Saati / Course 
Hours For Week (Objected)

0.00

Haftalık Laboratuar Saati / Course 
Hours For Week (Laboratory)

0.00

Dersin Verildiği Yıl / Year 3

Öğretim Sistemi / Teaching System Daytime Class / Daytime Class

Eğitim Dili / Education Language Turkish / Turkish

Ön Koşulu Olan Ders(ler) / 
Precondition Courses

Amacı / Purpose Elektronik dünyasında kullanılan BJT, MOSFET, JFET vb. gibi yarı iletken elemanların
kuvvetlendirici olarak kullanımlarını incelemek, güç kuvvetlendiricileri, opamplar ilgili teorik 
çalısmalar yapmak, besleme gerilim düzeni tasarımlarını karsılastırmalı olarak aktarmak

BJT, MOSFET, JFET etc. used in the electronics world. of semiconductor elements 
such as
To examine their use as amplifiers, to make theoretical studies on power amplifiers, 
opamps, to transfer the supply voltage arrangement designs comparatively.

İçeriği / Content Yarı iletken elemanlarda duyarlılık analizi duyarlılık çesitleri, ısıl kararlılık ifadesinin
çıkarılması ve ısıl kararlılık önemi, FET´li ve MOS´lu çok katlı kuvvetlendiriciler ve ortak 
emiterli kuvvetlendiriciler, yükselteçlerin alçak ve yüksek frekans analizi ve Bode Eğrisi 
çizimi. Alçak ve yüksek frekans eşdeğer devreleri.

Sensitivity analysis sensitivity types in semiconductor elements, thermal stability 
expression
FET and MOS multistage amplifiers and common emitter amplifiers, low and high 
frequency analysis of amplifiers and Bode Curve plot. Low and high frequency 
equivalent circuits.

Önerilen Diğer Hususlar / 
Recommended Other 
Considerations

Staj Durumu / Internship Status

Kitabı / Malzemesi / Önerilen 
Kaynaklar / Books / Materials / 
Recommended Reading

1.Elektronik Mühendisliği I MEB C.L.ALLEY,.K.W:ATWOOD
2.Elektronik Mühendisliği 2 MEB C.L.ALLEY,.K.W:ATWOOD

1. Electronic Engineering 1 MEB C.L.ALLEY,.K.W:ATWOOD
2.Electronic Engineering 2 MEB C.L.ALLEY,.K.W:ATWOOD

Öğretim Üyesi (Üyeleri) / Faculty 
Member (Members)

Dr. İlhan GARİP
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ÖĞRENME ÇIKTILARI / LEARNING OUTCOMES

1
Elektronik dünyasında kullanılan BJT, MOSFET, JFET vb. gibi yarı iletken elemanların
kuvvetlendirici olarak kullanımlarını incelemek, güç kuvvetlendiricileri, opamplar ilgili teorik çalısmalar 
yapmak, besleme gerilim düzeni tasarımlarını karsılastırmalı olarak aktarmak.

BJT, MOSFET, JFET etc. used in the electronics world. of semiconductor elements such as. To 
investigate their use as amplifiers, to make theoretical studies on power amplifiers, opamps, to 
transfer the supply voltage arrangement designs comparatively.

HAFTALIK DERS İÇERİĞİ / DETAILED COURSE OUTLINE
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Hafta / Week

1

Teorik Dersler / Theoretical
Öğretim Yöntem ve 
Teknikleri/Teaching Methods 
Techniques

Ön Hazırlık / PreliminaryUygulama Lab

GİRİŞ

INTRODUCTION TO ELECTRONICS 2

2

Teorik Dersler / Theoretical
Öğretim Yöntem ve 
Teknikleri/Teaching Methods 
Techniques

Ön Hazırlık / PreliminaryUygulama Lab

DİYOT

DIODE

3

Teorik Dersler / Theoretical
Öğretim Yöntem ve 
Teknikleri/Teaching Methods 
Techniques

Ön Hazırlık / PreliminaryUygulama Lab

DİYOT ÇEŞİTLERİ

DIODE TYPES

4

Teorik Dersler / Theoretical
Öğretim Yöntem ve 
Teknikleri/Teaching Methods 
Techniques

Ön Hazırlık / PreliminaryUygulama Lab

BİLGİSAYARLI DEVRE TASARIMI 1

COMPUTER CIRCUIT DESIGN 1

5

Teorik Dersler / Theoretical
Öğretim Yöntem ve 
Teknikleri/Teaching Methods 
Techniques

Ön Hazırlık / PreliminaryUygulama Lab

BİLGİSAYARLI DEVRE TASARIMI 2

COMPUTER CIRCUIT DESIGN 2
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6

Teorik Dersler / Theoretical
Öğretim Yöntem ve 
Teknikleri/Teaching Methods 
Techniques

Ön Hazırlık / PreliminaryUygulama Lab

TRANSİSTÖRLER

TRANSISTORS

7

Teorik Dersler / Theoretical
Öğretim Yöntem ve 
Teknikleri/Teaching Methods 
Techniques

Ön Hazırlık / PreliminaryUygulama Lab

TRANSİSTÖRLERDE MAKSİMUM GÜÇ SINIRI

MAXIMUM POWER LIMIT IN TRANSISTORS

8

Teorik Dersler / Theoretical
Öğretim Yöntem ve 
Teknikleri/Teaching Methods 
Techniques

Ön Hazırlık / PreliminaryUygulama Lab

SİNYAL YÜKSELTME İŞLEMİ

SIGNAL BOOSTING OPERATION

9

Teorik Dersler / Theoretical
Öğretim Yöntem ve 
Teknikleri/Teaching Methods 
Techniques

Ön Hazırlık / PreliminaryUygulama Lab

ARA SINAV

MIDTERM

10

Teorik Dersler / Theoretical
Öğretim Yöntem ve 
Teknikleri/Teaching Methods 
Techniques

Ön Hazırlık / PreliminaryUygulama Lab

ORTAK BEYZLİ YÜKSELTEÇ

COMMON-BASED AMPLIFIER

11

Teorik Dersler / Theoretical
Öğretim Yöntem ve 
Teknikleri/Teaching Methods 
Techniques

Ön Hazırlık / PreliminaryUygulama Lab

OPAMPLI KUVVETLENDİRİCİLER

INTRODUCTION TO OPERATIONAL AMPLIFIER
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12

Teorik Dersler / Theoretical
Öğretim Yöntem ve 
Teknikleri/Teaching Methods 
Techniques

Ön Hazırlık / PreliminaryUygulama Lab

GERİ BESLEME KAVRAMI, NEGATİF VE POZİTİF GERİ 
BESLEMENİN ETKİLERİ

FEEDBACK CONCEPT, THE EFFECTS OF NEGATIVE AND 
POSITIVE FEEDBACK

13

Teorik Dersler / Theoretical
Öğretim Yöntem ve 
Teknikleri/Teaching Methods 
Techniques

Ön Hazırlık / PreliminaryUygulama Lab

OSİLATÖR DEVRELERİ

OSILATOR CIRCUITS

14

Teorik Dersler / Theoretical
Öğretim Yöntem ve 
Teknikleri/Teaching Methods 
Techniques

Ön Hazırlık / PreliminaryUygulama Lab

FİLTRE DEVRELERİ

FILTER CIRCUITS

15

Teorik Dersler / Theoretical
Öğretim Yöntem ve 
Teknikleri/Teaching Methods 
Techniques

Ön Hazırlık / PreliminaryUygulama Lab

FİNAL SINAVI

FINAL EXAMINATION
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DEĞERLENDİRME / EVALUATION

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri / Term (or Year) Learning Activities Sayı / 
Number

Katkı Yüzdesi / 
Percentage of 

Contribution  (%)

1001Ara Sınav / Midterm Examination

Toplam / Total: 1 100

Başarı Notuna Katkı Yüzdesi / Contribution to Success Grade(%): 40

Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri / End Of Term (or Year) Learning Activities Sayı / 
Number

Katkı Yüzdesi / 
Percentage of 

Contribution  (%)

1001Final Sınavı / Final Examination

Toplam / Total: 1 100

Başarı Notuna Katkı Yüzdesi / Contribution to Success Grade(%): 60

Etkinliklerinin Başarı Notuna Katkı Yüzdesi(%) Toplamı / Total Percentage of Contribution (%) to Success Grade: 100

Değerlendirme Tipi / Evaluation Type:
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İŞ YÜKÜ / WORKLOADS

Ara Sınav / Midterm Examination 1 1.00 1.00

Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma / Individual Study for Mid term Examination 1 20.00 20.00

Bireysel Çalışma / Self Study 1 20.00 20.00

Bütünleme Sınavı / Makeup Examination 1 1.00 1.00

Derse Katılım / Attending Lectures 14 3.00 42.00

Final Sınavı / Final Examination 1 1.00 1.00

Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma / Individual Study for Final Examination 1 20.00 20.00

Problem Çözümü / Problem Solving 1 20.00 20.00

Sayı / 
Number

Süresi 
(Saat) / 

Duration 
(Hours)

Toplam İş Yükü 
(Saat) / Total 
Work Load 

(Hour)

Etkinlikler / Workloads

Toplam / Total: 21 86.00 125.00

Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.00 (Saat/AKTS) = 125.00/25.00 = 5.00 ~ 5.00 / Course ECTS Credit = Total Workload (Hour) / 25.00 (Hour / ECTS) = 125.00 / 25.00 = 5.00 ~ 5.00
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PROGRAM VE ÖĞRENME ÇIKTISI / PROGRAM LEARNING OUTCOMES

Katkı Düzeyi /  Contribution Level : 1-Çok Düşük / Very low, 2-Düşük / Low, 3-Orta / Moderate, 4-Yüksek / High, 5-Çok Yüksek / Very high

Öğrenme Çıktıları / 
Learning Outcomes

Program Çıktıları / Program Outcomes

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.1.9 1.1.10 1.1.11 1.1.12 1.1.13

1.Elektronik dünyasında 
kullanılan BJT, MOSFET, JFET 
vb. gibi yarı iletken elemanların
kuvvetlendirici olarak 
kullanımlarını incelemek, güç 
kuvvetlendiricileri, opamplar 
ilgili teorik çalısmalar yapmak, 
besleme gerilim düzeni 
tasarımlarını karsılastırmalı 
olarak aktarmak. / BJT, 
MOSFET, JFET etc. used in 
the electronics world. of 
semiconductor elements such 
as. To investigate their use as 
amplifiers, to make theoretical 
studies on power amplifiers, 
opamps, to transfer the supply 
voltage arrangement designs 
comparatively.

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
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